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Funkcni vzorek
1200V stridac s SiC moduly

v" V souladu s definici uvedenou v dokumentu
Uradu viady CR, Cj.: 04944/11-RVV
~Metodika hodnoceni vysledkt vyzkumnych
organizaci a hodnoceni vysledk( ukonéenych
programu (platna pro léta 2010 a 2011) je
uplatiovan funkéni vzorek ,1200V stfidac

s SiC moduly*.

v Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti
s feSenim v ramci projektu MPO FR-T13/183.

v Stfida¢ se sklada ze vstupniho filtru a
muskového zapojeni SiC JFET spinacl. Byl

navrzen pro vstupni napéti 200-500V,

prenasSeny vykon 3kVA a spinaci frekvence
nad 100kHz.

v" Vykonovy obvod je osazen 1200V SiC JFET
moduly FF30R12W1J1 firmy Infineon v
inovativnich pouzdrech EasyPIM™ vyuzivajici
technologii PressFit. Samotné SiC JFET prvky
jsou typu “normaly on”, proto jsou moduly dale

osazeny tranzisory P-MOSFET v sérii.

v Pro fizeni téchto modull byl vyvinut driver
zalozeny na obvodu 1EDI30J12C, ktery

umoznuje ¢innost v zapojeni “cascode light”.

EVIDENCNI CisLO: v' Driver je doplnén boosterem pro vykonové

spinace, obvody pro nastaveni minimalniho
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mrtvého Casu, vstupem externi blokace a

KONTAKTNI OSOBA: L
indikativnimi prvky.
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